
МИКРОСХЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ВКЛЮЧЕНИЕМ ЗАДНИХ  ПРОТИВОТУМАННЫХ ОГНЕЙ АВТОМОБИЛЯ 

Особенности

· Напряжение питания 8 В ( 18 В
· Диапазон рабочих температур - 45(С ( +85(С.

Общее описание

  БИС  УР1101ХП36 в составе реле включения задних противотуманных огней  служит для управления исполнительным  реле по заданному алгоритму (на основе технических требований на реле задних противотуманных огней  автомобилей ВАЗ). Полупроводниковая интегральная микросхема УР1101ХП36 выполнена по биполярной технологии на основе эпитаксиальных структур с изоляцией элементов p-n переходом,  является аналого-цифровой микросхемой с применением инжекционной логики и относится по классификации к аналоговым БИС. Общее количество элементов в схеме -  160. Конструктивно микросхема выполнена в 8-выводном пластмассовом корпусе с двухрядным расположением выводов типа 2101.8-1 по ГОСТ 17467-89.

Таблица основных электрических параметров микросхемы УР1101ХП36

	Наименование параметра,

единица измерения
	Буквен. обозна-чение
	Норма
	Ucc, В
	Темпера-тура ,(С
	Приме-чание

	
	
	Не менее
	Не более
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Падение  напряжения на выводе 1 ИС,   В (Rобм.=75Ом)
	UD
	
	0.5
	15
	25
	

	
	
	
	1.0
	
	-45, +85
	

	2. Ток утечки вывода 1 , мкА
	IL
	
	10
	15
	25
	

	
	
	
	50
	
	-45, +85
	

	3. Напряжение срабатывания 

    защиты на выводе 1, В
	UDF
	28
	32
	-
	25
	

	
	
	26
	34
	
	-45, +85
	

	4. Напряжение отпускания

    по  входу 2, В
	UITN
	2.7
	3.5
	15
	25
	

	
	
	2.5
	4.0
	
	-45, +85
	

	5. Время включения, с 
	ton
	
	0.127
	15
	25
	Прим2

	
	
	
	0.211
	
	-45, +85
	

	7. Суммарный ток потребления, мА (выводы 5,1,8)
	ICC(
	
	20
	15
	25
	

	
	
	
	23
	
	-45, +85
	


Примечания:

1. Нормы на параметры даны для  схемы применения , приведенной на рис.2, при следующих значениях элементов: R1= 3,3k(5%, RL=510 (5%,  Rlim=330(5%,  R2=15k(5%,    R3=100k(5%, C1=0.22мкФ, C2=47мкФ(20%.

2. Значение задержки  зависит от времязадающих элементов  R3, C1. Номиналы  элементов R3, C1 выбираются в зависимости от требуемой задержки  в пределах    R3=20k ( 200k,  C1=0.047мкФ (10мкФ.
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Функциональное описание

Схема электрическая  функциональная БИС  УР1101ХП36 и схема включения БИС в составе ЗПТО приведена на рис 1.  

 Питание  на микросхему (вывод 5)  поступает от выводов реле ЗПТО 2 (ПТФ) или 6 (Фары) или от обоих  одновременно через диоды  VD1, VD2 и ограничительный резистор Rlim. Напряжение на выводе 5 стабилизировано с помощью внутренней схемы стабилизации (условно показана на рис.1 в виде стабилитрона D1 ) на уровне 7,5 В ( 7,8В. При этом также осуществляется защита микросхемы по выводу питания от выбросов напряжения. Ограничительный резистор Rlim  и емкость С2 служат фильтром по цепи питания.

Одновременно с этим через ограничительный резистор Rr подается напряжение на вход разрешения 3 микросхемы.  питания. Тактовый генератор (1), частота которого определяется внешними элементами R3, С1, обеспечивает функционирование логической части схемы.. Включение  и  выключение  реле осуществляется  закорачиванием  (c помощью кнопки) на  массу входа 5  (Вык. ЗПТО)  реле  ЗПТО.  Соответственно, напряжение  низкого  уровня   (( 4,5 В) поступает на вход 2 микросхемы через делитель, образованный внешним защитным резистором R2 и внутренним резистором  “подтяжки”  R1. Сигналы с входов микросхемы поступают на блок логики. Закорачивание входа 5 (Вык. ЗПТО) на массу  (на время более 4Т)  приводит к включению реле К1. Выключить реле К1 можно только после отпускания входа 5 реле на время не менее 4Т и последующего закорачивания этого входа на время не менее 4Т. Последующее включение и выключение реле выполняется аналогично. Отсутствие напряжения на входах 2, 6 реле ЗПТО приводит к выключению реле К1. Выходной каскад содержит также схему защиты, которая ограничивает напряжение на нем  и осуществляет защиту от положительных выбросов напряжения. Одновременно  с   этим   осуществляется   гашение ЭДС самоиндукции. Последовательный диод  VD3 в схеме включения служит для защиты выхода от отрицательных выбросов напряжения. Внешний резистор R1 служит для уменьшения влияния сопротивления утечки на массу по входу 5 реле ЗПТО.







































































































 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ УР1101ХП36


№ вывода�
Назначение вывода�
�
1�
Выход  �
�
2�
Вход включения ЗПТО�
�
3�
Питание  Ucc  �
�
4�
Общий �
�
5�
Вход разрешения�
�
6�
Не используется�
�
7�
Вход задающего генератора�
�
8�
Выход задающего генератора (контроль)�
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 Назначение функциональных блоков ИМС УР1101ХП36


№ блока�
Назначение    блока�
�
1�
Выходной каскад�
�
2�
Блок логики�
�
3�
Задающий генератор �
�















































































































Рис. 1. Рекомендуемая схема применения ИМС УР1101ХП36  в реле управления ЗПТО 
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